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/tgcze Schottky’ego typu n

W réwnowadze termodynamicznej:
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Pojemnosc ztgcza dla jednorodnego, skokowego
domieszkowania
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Charakterystyka C-V
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Niejednorodny rozktad domieszkowania
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Niejednorodny rozktad domieszkowania
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Density, N (cm-3)
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Pochodna numerycznie

Metoda réznic skonczonych:
Przyblizamy wartos$c¢ funkcji f w punkcie x na podstawie wartosci punktéw
sgsiadujgcych

Rdéznica w przdd:
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Rdznica w tyt:
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Roéznica centralna:
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Pochodna numerycznie a dane pomiarowe
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Przyktad w Matlabie
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